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前言

半导体物理学在最近几十年取得了惊人的进展，其动力源于半导体材料及其广阔的应用背景与理论和
应用的有机结合。
这一方面推动了基础理论的进步，另一方面促进了新型实用材料体系和先进工艺制备技术的不断涌现
。
充分体现新材料是支撑现代文明社会的基础和促进高技术发展的先导。
微电子技术特别是显示技术和太阳能光电转换技术等热点领域的巨大需求，使得无论从基础研究还是
应用开发方面，推动了一个很重要的领域——氧化物半导体透明导电薄膜体系——的蓬勃发展。
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内容概要

本书主要论述透明导电薄膜的性能与技术，比较系统全面地介绍了透明导电氧化物薄膜的结构、性能
、制备、表征与应用，反映了当前透明导电氧化物薄膜性能与技术研究、发展的前沿信息。
全书共七章，包括了透明导电氧化物薄膜的基本特征、沉积制备、性能分析检测、微细结构、电学性
能、光学性能及应用等内容。
书中不仅包含作者近年来在国内外的最新研究成果，还概括了国内外很多学者在透明导电氧化物薄膜
研究上的主要成就，是本比较系统全面的透明导电氧化物薄膜论著。
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作者简介

姜辛，德国夫琅和费薄膜与表面工程研究所高级研究员，材料学专家。
1983年毕业于吉林大学物理系，获学士学位；1992年在世界上首先获得金刚石在Si上的异质外延生长，
该方法在全世界被广泛采用来制备高质量金刚石膜。
在15年的科学研究中，在薄膜技术领域，尤其在金刚石外延领域多年处于世界领先地位，成为世界著
名学者之一，其发表文章100余篇，引用总次数1000余次，国际特邀报告10余次。
作为华人，首次在德国获得教授资格及第二学位（Dr.rer.nat.habil.），并在布伦瑞克大学任教授。
目前主要从事薄膜太阳能电池，外延膜的生长，纳米复合梯度膜的制备，纳米材料等方面的研究。
2002年同时受到德国Clausthal技术大学及济根大学终身教授聘请。
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